
Nr 2 C42) 
1983 

http://rcin.org.pl



http://rcin.org.pl



C E N T R U M N A U K O W O - P R O D U K C Y J N E 
MATERIAŁÓW E L E K T R O N I C Z N Y C H 

M A T E R I A Ł Y 
E L E K T R O N I C Z N E 

Nr 2(42) - 1983 

P L I S S N 0 2 0 9 - 0 0 5 8 

W Y D A W N I C T W A P R Z E M Y S Ł U M A S Z Y N O W E G O , ,WEMA' 
W A R S Z A W A 1983 

http://rcin.org.pl



KOLEGIUM REDAKCYJNE 

Redaktor Naczelny: Mieczys ław FRĄCKI 
Z-ca Redaktora Naczelnego: Andrzej SZYMAŃSKI 

REDAKTORZY DZIAŁOWI 

Jan BEKISZ 
Andrzej BUKOWSKI 
Pawet DRZEWIECKI 
Bolesław JAKOWLEW 
Boł idan PASZKOWSKI 
Romuald W A D A S 
Władys ław WŁOSIŃSKI 

Sekretarz Redakcji : Łukasz KACZYŃSKI 

ADRES REDAKCJI 

ul. Konstruktorska 6, 02-673 Warszawa 
te lefon: 43 74 61 

WPM , .WEMA". Warszawa 1983. Wyd. I. Nakt 300+30 egz. Zam. 486/83-Z 'K 
Druk: Zakład Poligraficzny WPM „ W E M A " Zam. 353/83. M 84 

http://rcin.org.pl



SPIS TREŚCI 

Badanie rekombinacj i promienistej w warstwach epitaksjalnych GaAsi xPx o skła-
c i z i e 0 , 3 < x < 0 , 4 4 - B . SURMA, K .ROSZKIEWICZ.M.GŁADYSZ 7 

Materiał stykowy AgZnO-T.FUŁAWKA 28 

Badanie zależności kinetycznych procesu polerowania płytek krzemowych -
A. JASKÓLSKA, E.ŻOŁEK 33 

CONTENTS 

Investigation of radiative recombination in GaAsi xPx epitaxial layers wi th 
0 , 3 < x < 0 , 4 4 - B . S U R M A , K . R O S Z K l E W I C Z , M . G Ł A D Y S Z 7 

A g Z n O - c o n t a c t material-T.FUŁAWKA 28 

The kinetic dependences in the polishing of silicon wafers - A. JASKÓLSKA, 
E.ŻOŁEK 33 

COflEP>KAHME 

HccneAOBaHne nsnyHarenbHbix peK0M6nHaunn B snuTaKci/ianbHbix cnoflx 
GaAsi xPx 8 MHTepea/ie cocTaeoB 0,3 < x < 0,44 - 5. CVRMA, K. POLUKEBMM, 
M . m A f l b i m 1 

KoHTaKTHbiii Maiepnan AgZnO-T.OVHABKA 28 

MayneHne KHHeTunecKnx aaBHCHMOcieii nonMpoBKH KpewHueabix nnacinH 
A.RCK0nbCKA,3 .>K0n3K 33 

http://rcin.org.pl



MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 2 (42) - 1983 

B. SURMA, K. ROSZKIEWICZ, M.GtfKWSZ: Badanie rekombinacji promienistej w warstwach epi-
taksjalnych GaAsi xPx o składzie 0,3 <x < 0,44 

Przeprowadzono szczegółowe badania fotoluminescencjl w warstwach epitaksjalnych GaAsi xPx 
domieszkowanych telurem o składzie 0,3 <x < 0,44, w celu oceny jakości warstw produkowanych 
wITME. Fotoluminescencja w300 K w obszarze krawędzi pasmowej ma jeden pik, którego położe-
nie energetyczne zmienia się z zawartością fosforu, a tym samym może być użyte do oceny składu 
warstwy. Szerokość połówkowa tego piku rośnie z koncentracją nośników swobodnych dla 
n > 1 0 " cm^^ i może być w tym zakresie użyta do oceny koncentracji nośników w badanych wars-
twach. Znaleziona zależność empiryczna koncentracji nośników swobodnych od szerokości po-
łówkowej piku wyraża się wzorem: 

l i+ 353,97 
log n = 

22,17 
Zwrócono specjalną uwagę na wpływ parametrów technologicznych na tworzenie się centrów 
gaszących fotoluminescencję. 

T. FUŁAWKA: Materia! stykowy AgZnO 

W pracy przedstawiono wyniki badań nad technologią otrzymania materiału stykowego ze szcze-

gólnym uwzględnieniem operacji mieszania proszków Ag z proszkiem ZnO. 

A. JASKÓLSKA, E ZOŁEK: Badanie zależności kinetycznych procesu polerowania płytek krzemo-
wych 

Praca dotyczy polerowania mechaniczno-chemicznego płytek krzemowych. Przedstawiono do-
świadczalnie zbadane zależności szybkości procesu od nacisku jednostkowego, liczby obrotow ta -
rczy polerskiej oraz pH mieszaniny polerskiej. Na podstawie analizy wyników wysunięto przypusz-
czenie, że oprócz ścierania istotną rolę odgrywa w procesie polerowania reakcja chemiczna, której 
szybkość jest zależna od nacisku jednostkowego. 
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B. SURMA, K. ROSZKI EWICZ, MG^/KD^SZ. Investigation of radiative recombination in GaAsi xPx 
epitaxial layers with 0.3 < x < 0.44 

A detailed study of photoluminescence in tellurium doped epitaxial layers of GaAsi xPx with 
0.3 < x <0 .44 was made in order to evaluate the quality of the layers manufactured in ITME. The 
room temperature photoluminescence in a near-band edge region consists of single band which 
peak energy variation with crystal composition is used to determination x the layer. The linewidth 
of half intensity nicreases with electron concentration above 10" cm"^ and thus can serve for eva-
luation of carier concentration. The relation between electron concentration and linewidth can be 
expressed as: 

. U 353.97 
log n = 

22.17 
A special attention was payed to influence technological parameters on creation photolumine-
scence killing centers 

T. FUŁAWKA: AgZnO - contact material 

This paper describes the results concerning the technology of contact material with particular re-
gards to mixing operation of Ag and ZnO powders. 

A. JASKÓLSKA, E. ŻOŁEK: The kinetic dependences in the polishing of silicon wafers 

The paper concerns the chemical-mechanical polishing of silicon wafers The stock removal rate 
has been measured as a function of applied pressure, wheel speed and pH of polishing slurrie. It is 
concluded from the results that apart of abrasive action some chemical in nature process plays 
part in the process of silicon polishing. The rate of this chemical process depends upon the applied 
pressure. 
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MATERIAŁY ELEKTRONICZNE Nr 2 (42) - 1983 

B. CyPMA, K. POliJKEBMH, M. rJlAAblUJ: tńccnedoeanue usnywmenbHOÚ peKOMÖunauuu 
e snumaKcuanbHbix c/iof!x Ga Ast ¡Px e UHmepeane cocmaeoe 0,3 <x < 0,44 

riposeAeHo MccneflOBaHne cneKipos 4)0T0/iioMHHecueHunM ana snuTaKcnanbHbix cnoee 
Ga Asi xPxB oönacTH cociaeoB x = 0,3-^0,44c uenbKD oueHKH MX KanecTsa. B oönacTn Me>K30HHbix 
nepexoflOB npn 300 K HaönKDflaexca OflUH HMK, SHeprern^ecKoe nono>KeHMe Koroporo i/i3Me-
HBeTca c MSMeHeHneM KOHueHipauMn 4)oc4)opa M MO>KeTcny)KMTbflnR oueHKn cociaBacnon. Dpn 
KOHueHTpauMM CBOöoflHbix HOCMTefieíí nonyiiinpuHa SToro nuKa MOLKST 6 b i T b ncnonb-
aoBana flna onpeflenenna MX KOHueHTpauMM. HaMflena 3MnMpMMecKaa saBMCMMOCTb KOHueHrpa-
UMM CBOöoflHbix HOCMTeneCi OT nonyujupMHbi HMKB, Koropaa Bbipa>KaeTca 4)opMynoíí: 

(U353,97 
log H = 

22,17 
Ocoôoe BHMMaHMe oöpaineHO na BriManne LEXHONORM^ecKMX napaMerpoB B oöpasoBaHMKD uen-
rpoB raiiieHMfl (t)0T0nK)MMHecueHL(MM. 

T. (pynABKA: KoHmoKmHbiû Mamepuan 

B CTaibe npeACxaBneHbi peaynbTaTbi MccnefloeaHMÍí B oönacTM rexHonorMM KOHTaKTHoro MaTe-
pMana c noAPOÔHbiM paccMorpeHMeM onnepauMM CMeiuMBaHMa nopoiuKOB Ag c nopoujKOM ZnO. 

A. flCKOribCKA, 3. >K0n3K: May^enue KUHemu^ecKux saeucuMocmeú nonupoeKU KpeMHueebix 
nnacrpuH 

OnMcaH npouecc xuMMHecKO-wexaHMHecKoro nonepMposaHMR KpeMHMeBbix nnacTMH. DpM-
BOflHTCH 3KCnepMMeHTaJ1bHbie aaBMCMMOCTM CKOPOCTM npOUBCCa OT eAMHMHHOM Harpy3KM, KOnM-
necTBa oöopoTos noriMpoBOHHoro AUCKa M pH nonMpytomeM CMecM. Ha ocHOse aHanM3a nony-
4EHHBIX PE3YNBTAT0B npeAnonaraerca, HTO KpoMecTMpaHMa, B npouecce no/iwpoBKU cyinecTseH-
Hyio porib MrpaeT xMMMnecKaa peaKUMa, CKopocTb KOTopoPi 3aBMCMT OT eAMHMHHOvi Harpy3KM. 
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